
반도체정류회로

1. 실험 목적 

 p-n접합 형 반도체다이오드를 사용하여 교류를 직류로 변환하는 정류회로의 제작을 통하여 정류회로를 이해하고 

특성을 관찰한다.

2. 실험 원리

  교류 전원을 직류전원으로 바꾸어 주는 회로를 정류회로라고 한다. p-n 접합 형 반도체다이오드는 밑그림에서 보

는 바와 같이 순방향 전압방향으로만 전류를 흐르게 한다. 이러한 다이오드의 성질을 이용하여 정류회로를 구성한

다. 정류회로는 정류파형에 따라 반파정류와 전파정류로 구분 지을 수 있다. 

(1) 반파 정류회로

             

             [그림 7-2(a)] 반파 정류회로                       [그림 7-2(b)] 반파 정류회로의 파형



위 그림과 같은 회로에서 교류전압발생기에서 출력되는 정현파를 다이오드에서 양의 반주기 동안은 통과시키고 음

의 반주기 동안은 역 바이어스 되어 차단되므로 반파정류 되어 밑그림과 같은 출력파형의 반파 전압만이 부하저항 

에 걸리게 된다.

2) 전파 정류 회로 

 

                    

　　　　　　　[그림 7-3(a)] 브리지 정류회로                  [그림 7-3(b)] 브리지 정류회로의 파형

브리지 정류회로는 위 그림과 같이 네 개의 다이오드를 사용하여 정현파의 양의 반주기 입력 시 →→ 순서

로 흐르며 음의 반주기 입력 시에는 →→의 순서대로 흐른다. 이때 부하저항 R에 걸리는 출력파형은  위 그

림과 같다.

3. 기구 및 장치

 

오실로스코프, 파형발생기, 다이오드(2개), 저항

4.　실험방법

① 파형발생기, 다이오드, 저항을 이용하여 [그림 7-2]의 회로를 연결한다.

② 오실로스코프를 사용하여  의 전압파형을 확인하여 [표1]에 그린다.

③ 오실로스코프의 파형의 크기를 측정하여 peak-peak 전압을 [표2]에 기록한다.

④ 4개의 다이오드와 저항을 사용하여 [그림 7-3]의 회로를 연결한다.

⑤ 같은 방법으로 오실로스코프를 사용하여 의 전압파형을 그리고 peak-peak 전압을 읽어서 기록한다.
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